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programa disefiado. En relacion a su formato, todos ellos son ficheros de texto,
con extension .xt.

» Archivo “Cadind.txt”: contiene el codigo fuente completo del programa
en lenguaje C.

» Archivo “Specif.txt”. ejemplo de fichero de entrada al programa que
contiene las especificaciones de disefio.

» Archivo “Tech.txt”:. ejemplo de fichero de entrada al programa que
contiene las caracteristicas de la tecnologia utilizada para la fabricacion
del inductor integrado.

» Archivo “Geom.txt”. ejemplo de fichero de entrada al programa que
contiene las geometrias de inductores a las que se desea calcular su
modelo paramétrico.



